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71) ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYINA, Warszawa majacy zastosowanie do instalacji przytaczeniowych duzej mocy.
72) £APSZOW ROMAN; BOGDAN GRZEGORZ Sposéb ten charakteryzuje sie tym, ze na gérng strefe kotka sty-

(
(72)
(54) Antena mikropaskowa

(57) Zgtoszenie dotyczy anteny mikropaskowej zawierajacej
potaczone ze sobg dwie warstwy dielektryczne, warstwe dielek-
tryczna goérng (1) i warstwe dielektryczna dolng, pomiedzy kté-
rymi znajduje sie ekran ze szczeling. Na warstwie dielektrycznej
gornej (1) jest promiennik (2), a na warstwie dielektrycznej dolnej
jest linia zasilajaca. Powierzchnia promiennika (2) ma symetrycz-
ne wciecie pierwsze o ksztalcie tréjkata, przy czym os symetrii
wciecia pierwszego pokrywa sie z osig symetrii promiennika (2)
i zwzdtuzna osia symetrii linii zasilajacej réwnolegta do dtuzszego
boku linii zasilajgcej. Dodatkowo powierzchnia promiennika (2)
ma symetryczne wciecie drugie (7a) o ksztafcie trojkata, umiesz-
Czone naprzeciw wciecia pierwszego.

(19 zastrzezeri)

Al (21) 421728 (22) 2017 05 26

(51) HO1Q 1/38(2006.01)
HO1Q 13/08 (2006.01)

1) ORANGE POLSKA SPOtKA AKCYINA, Warszawa
2) LAPSZOW ROMAN; BOGDAN GRZEGORZ

4) Antena mikropaskowa

(57) Zgtoszenie dotyczy anteny mikropaskowe] zawierajacej
potaczone ze sobg dwie warstwy dielektryczne, warstwe dielek-
tryczna goérna (1) i warstwe dielektryczna dolng, pomiedzy kté-
rymi znajduje sie ekran ze szczeling. Na warstwie dielektrycznej
gornej (1) jest promiennik (2), a na warstwie dielektrycznej dolnej
jest linia zasilajaca. Powierzchnia promiennika (2) ma jedno sy-
metryczne wciecie (7) o ksztatcie trojkata, przy czym o$ symetrii
wciecia (7) pokrywa sie z osig symetrii promiennika (2) i z wzdtuz-
na osig symetrii linii zasilajacej rownolegta do dtuzszego boku linii
zasilajacej.

(16 zastrzezen)

Al (21) 421662 (22) 2017 05 22

(51) HOTR 43/18(2006.01)
HO1R 13/24(2006.01)
B29C 45/14 (2006.01)

(71)  POPLEWSKI SERGIUSZ, Poznan

(72) POPLEWSKI SERGIUSZ; WOJCIESZYNSKI BOGDAN;
POPLEWSKA ALICJA; POPLEWSKI EUGENIUSZ;
WALKOWIAK PAULINA

(54) Sposob wytwarzania ztaczy wtykowych do instalacji
wysokonapieciowych duzej mocy i ztacze wtykowe
do instalacji wysokonapieciowych duzej mocy

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob wytwarzania zlgczy

wtykowych do instalacji wysokonapieciowych duzej mocy i zta-

cze wtykowe do instalacji wysokonapieciowych duzej mocy,

kowego (1) naktada sie tuleje pozycjonujaca kotek w formie oraz
od strony stopki trzpien (5) pozycjonujacy wysoko$¢ kotka (1), i tak
zestawione elementy wprowadza sie do formy, gdzie dokonu-
je sie wtryskowego zestalenia wszystkich elementéw, po czym
zdejmuje sie z kotkow (1) stykowych tuleje pozycjonujace,
a w ich miejsce naktada sie, wytworzone poprzez wtrysk, tuleje
ostonowe (6), po czym dokonuje sie wtryskowego zamkniecia
powierzchni stykowej wraz z tulejami ostonowymi (6), oraz wy-
konuje sie scianke przeciwng powierzchni stykowej, nastepnie
w kanat obwiedniowy powierzchni stykowej wtryskuje sie ksztat-
towa uszczelke. Wytworzone tym sposobem ztacze charakteryzu-
je sie tym, ze na kotkach wtykowych (1) ma natozone tuleje osto-
nowe (6), za$ catos¢ usytuowana jest w korpusie wytworzonym
przez wirysk.

(2 zastrzezenia)

Al (21) 421777 (22) 2017 06 02

(51) H02J 7/00 (2006.01)
HO1M 10/44 (2006.01)
GOTR 31/00(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakéw
(72) STALA ROBERT

(54) Sposob i uktad kontroli napie¢ na szeregowo
pofaczonych kondensatorach lub akumulatorach

(57) Sposob kontroli napie¢ na szeregowo potaczonych konden-
satorach lub akumulatorach przez fadowanie i roztadowanie prze-
taczanego kondensatora charakteryzuje sie tym, ze w obwodzie
trzech kontrolowanych kondensatoréw (C1, C2, C3) lub akumula-
toréw (B1, B2, B3) w okresie tadowania przetacza-nego konden-
satora (C) faczniki pétprzewodnikowe (S1-S7) w petni sterowalne
wysterowuje sie tak, aby prad tadowania przetaczanego kon-
densatora (C) ptynat przez jeden lub dwa lub trzy kontrolowane
kondensatory (C1, C2, C3) lub akumulatory (B1, B2, B3). W okresie
roztadowania przetaczanego kondensatora (C), taczniki potprze-
wodnikowe (S1-57) wysterowuje sie tak, aby prad roztadowania
ptynat przez jeden lub dwa lub trzy kontrolowane kondensato-
ry (C1, C2, C3), lub akumulatory (BT, B2, B3). Po kolejnych przeta-
dowaniach uzyskuje sie oczekiwane wartosci napiec na kontrolo-
wanych elementach. taczniki potprzewodnikowe (S1-57) w petni
sterowalne wysterowuje sie z opdZnieniami wymaganymi dla
zastosowanych elementow potprzewodnikowych. Uktad ma
cztery zaciski wejsciowe (wel, we2, we3, we4) odpowiadajace za-
ciskom trzech potaczonych szeregowo kontrolowanych konden-
satoréw (C1, C2, C3) lub akumulatoréw (B1, B2, B3) skierowanych
dodatnim biegunem do gory. Do kolejnych zaciskdw wejscio-
wych (wel, we2, we3, we4) dotaczone sa, odpowiednio, katoda
diody tacznika zewnetrznego gérnego (S1), katoda diody taczni-
ka wewnetrznego gérnego prawego (S3), anoda diody tacznika
wewnetrznego dolnego prawego (S4), anoda diody tacznika ze-
wnetrznego dolnego (S2), zas anoda diody tacznika wewnetrzne-
go goérnego prawego (S3) potaczona jest z katoda diody tacznika
srodkowego (S7) i anodg diody tacznika wewnetrznego gérnego
prawego (S5), a katoda diody facznika wewnetrznego dolnego
prawego (54) potaczona jest z katoda diody facznika wewnetrzne-
go dolnego lewego (S6) i anoda diody tacznika srodkowego (S7),
natomiast pomiedzy weztem anody diody tacznika zewnetrznego
gérnego (S1) wraz z katoda diody tacznika wewnetrznego gérne-
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go prawego (55), a weztem anody diody tacznika wewnetrznego
dolnego lewego (S6) wraz z katoda diody tacznika zewnetrznego
dolnego (S2), wigczony jest element indukcyjny (L) szeregowo
potaczony z przetaczanym kondensatorem (C) skierowanym do-
datnim biegunem do gory.

(5 zastrzezen)
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Al (21) 425115 (22) 2018 01 03

(51) H02J7/14(2006.01)
B60L 9/14 (2006.01)

(71) INSTYTUT NAPEDOW | MASZYN ELEKTRYCZNYCH
KOMEL, Katowice

(72) GLINKA TADEUSZ; GAWRON STANIStAW;
BERNATT JAKUB

(54) Stacja szybkiego fadowania pojazdéw
elektrycznych

(57) Stacja szybkiego tadowania pojazddw elektrycznych skfa-
da sie ukladu zasilajgcego AC/DC, baterii fotowoltaicznej (2)
z chopperem DC/DC, elektrowni wiatrowej (3) z generatorem (3.1)
i prostownikiem AC/DC, magazynu energii i uktadu mikropro-
cesorowego. Ukfad zasilajacy AC/DC, bateria fotowoltaiczna (2)
z chopperem DC/DC, elektrownia wiatrowa (3) z generatorem
pradu zmiennego (3.1) i prostownikiem AC/DC, sg potaczone row-
nolegle z magazynem energii. Ukfad zasilajacy AC/DC, chopper
DC/DC i prostownik AC/DC sg sterowane z uktadu mikroproceso-
rowego. Wyjscia z magazynu energii s dwa: jedno bezposrednie
pradu statego i drugie, poprzez falownik DC/AC, pradu przemien-
nego tréjfazowe. Magazyn energii sktada sie z baterii akumulato-
row, przy czym korzystnie jest dotaczy¢ réwnolegle baterie su-
perkondensatoréw. Bateria fotowoltaiczna (2) jest zamontowana
na dachu wiaty postojowej pojazddw tadujacych swoje akumu-
latory, a wyjscie z baterii (2) jest dofgczone na wejscie choppe-
ra DC/DC. Na dachu wiaty, korzystnie od strony pétnocnej, jest
umieszczona jedna badzZ wiecej elektrowni wiatrowych (3) o pio-
nowej osi obrotu. Korzystnie jest gdy generatorami (3.1) w elek-
trowniach (3) s pradnice synchroniczne wzbudzane magnesami
trwatymi z ktérych wyjscia sg potaczone na wejscie prostowni-
ka (3.1). Magazyn energii, uktad zasilajgcy AC/DC (1), chopper
DC/DC, prostownik AC/DC, falownik DC/AC i ukfad mikropro-
cesorowy s3 zabudowane w szafce (8) umieszczonej wewnatrz
wiaty (7). Glowice napiecia wyjsciowego z falownika DC/AC
400/230 V oraz napiecia statego sg umieszczone na jednym z bo-
kow szafki (8) od strony zewnetrznej.

(5 zastrzezen)

#

Al (21) 424962 (22) 2018 03 20
(51) HO2K 17/20(2006.01)

(71) INSTYTUT NAPEDOW | MASZYN ELEKTRYCZNYCH
KOMEL, Katowice
(72) BERNATT JAKUB; BERNATT MACIEJ

(54) Wirnik gtebokoztobkowy silnika indukcyjnego
klatkowego

(57) Wirnik gtebokoztobkowy silnika indukcyjnego klatkowego
posiadajacy na koncowkach swych pretow (1) nasadzone metalo-
we skuwki (2) o dtugosci wiekszej od szerokosci pierscienia zwiera-
jacego (3), potaczone z pretami (1) metoda lutowania.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 426266 (22) 2018 07 09

(51) HO2K 41/035 (2006.01)
HO2K 33/18(2006.01)
HO1F 7/08 (2006.01)

(71)  POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin
(72) FILIPEK PRZEMYStAW
(

54) Wahadto elektromagnetyczne

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest wahadto elektromagnetycz-
ne. Charakteryzuje sie ono tym, ze sktada sie z ramienia (1), ktére
na jednym koncu posiada przegub (2), a drugi koniec ramienia (1)
potaczony jest z magnesem trwatym (3c). W potoZeniu ustalonym
magnesu trwatego (3¢), w poblizu linii miedzybiegunowej (4)
znajduje sie nieruchome uzwojenie (5) pokrywajace sie z ptasz-
Czyzna wyznaczong przez linie miedzybiegunowa (4). W poblizu
uzwojenia (5) znajduje sie czujnik (6).

—

7
7

N

(6 zastrzezen)

Data wprowadzenia zmiany zastrzezer:: 2018 09 12

Al (21) 421657 (22) 2017 05 22
(51) HO2M 3/18(2006.01)

(71)  AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakow
(72) STALA ROBERT;, WARADZYN ZBIGNIEW;
MONDZIK ANDRZEJ; PENCZEK ADAM;
SKALA ALEKSANDER; KAWA ADAM;
PIROG STANIStAW



